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EH-4W3535RGBW120-001J

Feature

·Dimension(L/W/H):3.45*3.45*2.0 mm

·Color:Ultra Bright purple

·Lens: Water Clear Flat Mold

·EIA STD Package

·Meet ROHS, Green Product

·Compatible With SMT Automatic Equipment

·Compatible With Infrared Reflow Solder And Wave Solder Process

Applications

·lighting

·Display

·LCD backlight

·Signal lamp

·Decorative lamp

Device Selection Guide

Chip Materials Emitted Color Resin Color Manufacturer

AlGaInP/GaInN Red,Green,Blue,White Water EHAOAN
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Package Dimensions/尺寸參數

備註 Notes：

1.所有尺寸均為 All dimensions are in millimeters : mm

2.尺寸誤差 Dimension error:0.1mm (0.004inch)
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Absolute Maximum Ratings /最大限度參數值(Ta=25°C)

參數名稱
Parameter

符號
Symbol

最大额定值
Rating

單位
Unit

正向電流
Forward Current

IF 350 mA

反向電壓
Reverse voltage

VR 5 V

峰值電流
Peak Forward Current

IFP 300 mA

耗散功率
Power Dissipation

Pm 4000 mW

工作溫度
Operating Temperature

Tsop -25～85 ℃

存儲溫度
Storage Temperature

Tstg -30～70 ℃

焊接温度
Soldering Temperature

Reflow soldering : 240°C For 5 Seconds
Hand soldering: 300°C For 3 Seconds

Opto-Electronical Specification/主要光電參數

參數名稱
Parameter

符號
Symbol

最小值
Min.

標準值
Typ.

最大值
Max.

單位
Units

測試條件
Conditions

亮度
Luminous Intensity

IV

R 40 45 55

lm IF=300mAG 65 75 85
B 20 26 32
W 65 70 85

主波長
Dominant wavelength

λd
R 620 ---- 630

nm

IF=300mA
G 520 ---- 530
B 455 ---- 465

色溫
Color Temperature

CCT W 3700 ---- 7000 K

正向電壓
Forward Voltage

VF

R 1.8 ---- 2.6

V IF=300mAG 2.8 ---- 3.6
B 2.8 ---- 3.6
W 2.8 ---- 3.6

反向電流
Reverse current

IR ---- ---- 5 μA VR=5V

发光角度
Viewing Angle 2θ1/2 ---- 120 ---- Deg IF=300mA
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Typical Characteristics Curves/曲線參數
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White Color Coordinate Filing/白色座標分檔(IF=300mA)

Region
CCT Range

X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4
Min Max

5D2 3780K 3950K 0.3888 0.3775 0.3811 0.3725 0.3843 0.3852 0.3927 0.3902

5B4 3950K 4150K 0.3811 0.3725 0.3729 0.3676 0.3757 0.3800 0.3843 0.3851

5A2 4150K 4300K 0.3725 0.3656 0.3666 0.3619 0.3688 0.3731 0.3750 0.3769

3D 4800K 5000K 0.3504 0.3538 0.3448 0.3489 0.3458 0.3641 0.3521 0.3690

3B1
5000K 5300K

0.3458 0.3620 0.3373 0.3549 0.3375 0.3610 0.3462 0.3681

3A1 0.3446 0.3477 0.3369 0.3410 0.3373 0.3549 0.3458 0.3620

2D1
5300K 5500K

0.3369 0.3400 0.3311 0.3350 0.3311 0.3481 0.3373 0.3533

3B 0.3372 0.3530 0.3323 0.3470 0.3325 0.3604 0.3377 0.3660

2C 5500K 5800K 0.3322 0.3420 0.3257 0.3337 0.3252 0.3458 0.3324 0.3544

2A 5800K 6200K 0.3259 0.3292 0.3186 0.3212 0.3174 0.3337 0.3253 0.3428

1D 6000K 6500K 0.3220 0.3281 0.3141 0.3206 0.3127 0.3310 0.3213 0.3394

1A 6500K 7000K 0.3144 0.3186 0.3068 0.3113 0.3048 0.3207 0.3130 0.3289

Notes:
1.Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE

eye-response curve.

2.θ1/2 is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.

3.The dominant wavelength (λd) is derived from the CIE chromaticity diagramand represents the single

wavelength which defines the color of the device.

4.Luminous flux measurement tolerance:±15%.

5.Forward voltage measurement tolerance:±0.15V.
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Reliability Test/可靠性試驗

序號 測試項目
Test Item

參考標準
Reference standard

實驗條件
Test Conditions

時間
time

不良數
Bad number

1
冷熱衝擊

Thermal Shock JESD22-A104
-40℃ (30min) ~ 25℃ (5min)
~100℃(30min)

300
cycle 0/22

2
高溫存儲

High Temperature Storage JESD22-A103 Ta = 100℃ 1000h 0/22

3
低溫存儲

Low Temperature Storage JESD22-A119 Ta = -40℃ 1000h 0/22

4

高溫高濕存儲
High Humidity
Heat Life Test

JESD22-A101 Ta = 85℃RH = 85% 100h 0/22

5
常溫壽命測試
Life Test JESD22-A108 Ta = 25℃ IF=rated current 1000h 0/22

6

耐焊性（迴流焊）
Resistance to Soldering

Heat(Reflow
Soldering)

JESD22-B106 TSOL = 260°C，10 s 3 times 0/22

7
抗靜電（人體模式）

ESD(HBM) -

人體模型 2000 V（正反向各

一次）Body model 2000 V
(positive and negative to
each)

1 times 0/22

CRITERIA FOR JUDGING THE DAMAGE/判斷標準

項目
Item

符號
Symbol

測試條件
Test Conditions

判斷標準 Criteria for Judgement

最小值 Min. 最大值 Max.

正向電壓
Forward Voltage

VF 額定電流
Rated current IF=350mA

- Initial Datex1.1

反向電流
Reverse Current

Ir 反向電壓
Reverse voltage VR=5V

- 5uA

光通量
Luminous

lm 額定電流
Rated current IF=350mA

Initial Datex0.8 -
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Packaging Specifications/包裝規格

Dimensions of Tape /載帶尺寸(Unit: mm)

Dimensions of Reel /捲軸尺寸(Unit: mm)

备注：每卷数量 1000PCS

Notes:1000 pcs/ reel
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Notes/注意事项

使用：

1、LED 是電流驅動元件，電壓的細微變化會產生較大的電流波動,導致元件遭到破壞。客戶應使用電阻串聯作限流保護。

2、為了確保多顆 LED 並聯使用時光色一致，建議每條支路使用單獨電阻,如下圖模式 A 所示；

如採用下圖模式 B 所示電路，LED 光色可能因每一顆 LED 不同的伏安特性而造成光色差異。

電路模式 A 電路模式 B

3、過高的環境溫度會影響 LED 的亮度以及其他性能, 所以為能使 LED 有較好的性能表現應遠離熱源。

2、光電參數公差：

正向電壓 REF / VF： + 0.1V

亮度 CAT / IV： + 15%

波長 HUE / WLD： + 1nm

存儲：

1、未打開原始包裝的情況下，建議儲存的環境為: 溫度: 5℃~30℃；濕度: 85%RH 以下。

2、打開原始包裝後，建議儲存環境為： 溫度 5~30°C ；濕度 60% 以下。

3、LED 是濕度敏感元件，為避免元件吸濕，建議打開包裝後，將其儲存在有乾燥劑的密閉容器內，或者儲存在氮氣防潮櫃內。

4、打開包裝後，元件應該在 168 小時（7 天）使用；且貼片後應盡快做焊接。

5、如果乾燥劑失效或者元件暴露於空氣中超過 168 小時（7 天），應作除濕處理。烘烤條件：60℃，24 小時。

ESD 靜電防護

LED（特別是 InGaN 結構的藍色、翠綠色、紫色、白色、粉紅色 LED）是靜電敏感元件, 靜電或者電流過載會破壞 LED 結構。

LED 受到靜電傷害或電流過載可能會導致性能異常，比如漏電流過大,VF 變低,或者無法點亮等等。所以請注意以下事項：

1、 接觸 LED 時應佩戴防靜電腕帶或者防靜電手套。

2、 所有的機器設備、工製具、工作桌、料架等等，應該做適當的接地保護。

3、 儲存或搬運 LED 應使用防靜電料袋、防靜電盒以及防靜電周轉箱，嚴禁使用普通塑料製品。

4、 建議在作業過程中，使用離子風扇來壓制靜電的產生。

距離 LED 元件 1 英尺距離的環境範圍內靜電場電壓小於 100V。
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清洗

建議使用異丙醇等醇類溶液清洗 LED，嚴禁使用腐蝕性溶液清洗。

焊接

1、回流焊焊接次數不得超過兩次。

2、只建議在修理和重工的情況下使用手工焊接；最高焊接溫度不應超過 320 度，且須在 5 秒內完成。烙鐵最大功率應不超過 30W。

3、焊接過程中,嚴禁在高溫情況下碰觸膠體。

4、焊接後，禁止對膠體施加外力，禁止彎折 PCB，避免元件受到撞擊。

其他

1、本規格所描述的 LED 定義應用在普通的的電子設備範圍（例如辦公設備、通訊設備等等）。如果有更為嚴苛的信賴度要求，特別是

當元件失效或故障時可能會直接危害到生命和健康時（如航天、運輸、交通、醫療器械、安全保護等等），請事先知會敝司業務人員。

2、高亮度 LED 產品點亮時可能會對人眼造成傷害，應避免從正上方直視。

3、出於持續改善的目的，產品外觀和參數規格可能會在沒有預先通知的情況下作改良性變化。


